Specyfikacje techniczne : Ref. 2335

Liczba wyjs¢

Wejscia TERR
Zakres czestotliwo$¢ wyjsciowa MHz 87 ...862
Poziom wyjsciowy dBpv 93
Plaskosé dB -1,5...15
Straty odbiciowe dB >11
Tiumik migdzystopniowy dB

Dtlugosc fali wejsciowej nm

Maks. Opt. moc dBm

cso dB

CTB dB

Ztgcza optyczne

Ziacza RF

Impedancja Q

Maks. prad mA

Napiecie zasilania Vdc

Temperatura pracy °C

0..18
1200 ... 1600
6
Fotodioda PIN InGaAs
> 60
> 60
SC/APC
"F" zenskie
75
300
12..24
-5..45

SAT
950 ... 2400
90
-1,5..15
>11
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